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»Laser krzemowy — Wyzwanie wcig? aktualne”

W trakcie referatu omowiony zostanie aktualny stan badan na temat lasera na bazie krzemu. Temat ten jest

wcigz bardzo aktualny, poniewaz zrédlo $wiatla na krzemie jest to jedyny brakujacy element potrzebny do
konstrukcji wysokowydajnych, krzemowych uktadow scalonych, ktére mogly by¢ stosowane w przyszitych
generacjach komputerow.
Przedstawione zostang wyniki badan optycznych i elektrycznych multiwarstw typu SiO,/nc-Si domieszkowanych
Er, wykazujacych foto- i elektroluminescencje przy dtugosci falil535 nm. Ten obszar widma jest szczegdlnie
wazny ze wzgledu na wykorzystanie w telekomunikacji 1 znajdujacy si¢ jednoczesnie w oknie transmisji dla SiO;
(0,2 dB/km). Szczegétowo dyskutowane beda trzy procesy, niezbedne do uzyskania wzmocnienia
optycznego/elektrycznego ze struktur wielowarstwowych Er:SiO/nc-Si:

1 wydajny transfer energii z nanokrystalitow Si do Er,

2 ograniczenie absorpcji na swobodnych no$nikach (free carrier absorption),

3 bezposrednie wstrzykiwanie no$nikoéw do struktur p-i-n, zawierajacych nanokrystality krzemowe (lateral

carrier injection geometry).

Zaprezentowana zostanie réwniez dioda na bazie krzemu, z ktorej uzyskano wzmocnienie transmisji

W podczerwieni, przy napigciu progowym wynoszacym 7V.
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